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Infrarotemitterdiode 
Vo 123 

Die VQ 123 ist eine GaAs-Infrarotemitterdiode 

in einer rauchfarbenen 3 mm Allplast-Linsen- 

Verkappung. Die Diode weist einen hohen Strah- 
lungsfluß auf und ist für Impulsbetrieb geeig- 
net. Der Emissionsbereich ist an den spektra- 

len Empfindlichkeitsbereich von .Si-Fotoempfän- 

gern angepaßt. 

elicektronmik 

Dieses Bauelement wurde vorzugsweise als 

Strahlungsquelle im nahen Infrarotbereich für 

Anwendungen in der Unterhaltungselektronik, 

Spielwarenindustrie und in der Industrieelek- 

tronik konzipiert. 
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bdei IF ® 

Wellenlänge 

bdei IF = 

bandbreite 

bei Ip = 100 mi 

Strahlungsleistung 

Schaltzeiten 

Kenngrößen bei %, = 25 °C 

Durchlaßgleichstrom 
50 mA 

al 

50 mA VQ 123 A 

50 mA VQ 123 B 

50 mA VQ 123 C 

mW 

mW 

mW 

Sperrgleichstrom 

3V 10 

Öffnungswinkel 
50 mA 

des Maximums 

der spektralen Emission 

50 m& 980 

Spektrale Strahlungs- 

bei Ippy = 50 mA 
Masse: 9,12 g Impulsanstiegszeit %s - - 2 w 
Standard: TGL 55100 Impulsabfallzeit te - — 2 s 
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